Перевод технического описания транзистора IXGA/IXGP/IXGH30N120B3 фирмы IXYS
(отрывок)

IXGA30N120B3 / IXGP30N120B3 / IXGH30N120B3
Высокоскоростные мощные биполярные транзисторы с изолированным затвором
Характеристики

· Напряжение коллектор-эмиттер: 1200 В
· Ток коллектора: 60 А
· Рассеиваемая мощность: 300 Вт
· Рабочий диапазон температур: от –55°C до +150°C
· Корпус:

· TO-263 (IXGA)
· TO-220 (IXGP)
· TO-247 (IXGH)
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